4. Regimul dinamic al jonctiunii pn

Circuit de polarizare:
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Determinarea PSF: (U, | 5)
Ecuatii: E =Riy +Uy dreapta de functionare statica — PSF

ip =ip(Up) M(I5,Up)
Regimul dinamic se aplicd peste regimul de curent continuu. Punctul de
functionare se deplaseaza in jurul PSF iar pentru semnale variabile suficient de

mici, comportarea diodei poate fi considerata liniara.
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Este necesar un model (0 schema echivalenta) valabil pentru regimul dinamic si
anume pentru determinarea curentului prin circuit si a tensiunii la bornele
diodei.
a) la frecvente joase — se pot neglija fenomenele reactive si modelul va fi
caracterizat printr-o rezistenta dinamica.

. Up =Up +Uy . .
Fie: <. . componente PSF si componente variabile;
Ip =1 +14
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La polarizare directa: Uy >0, Uy >>-—=0,026V
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q(l, +1p) alp Ip
Iy = Yoo ﬁ; Q]= [mV] (zeci de ohmi)
b 1o [mA]
: : 3 kT
La polarizare inversa: Uy <0, ‘U D‘ >>—
q
KT .
I, :q_l foarte mare (megaohmi)

b) la frecvente inalte apar elemente capacitive:
- datorita sarcinilor fixe din regiunea de trecere
- datoritd sarcinilor mobile din zonele in care are loc difuzia de
purtatori de sarcina

capacitatea de bariera
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- C,, este proportional cu aria jonctiunii;
- In functie de profilul de impurititi se obtin relatii de forma:
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C . . .
=_ b0 cum avand valori cuprinse intre 0,3 si 0,5.

Cb — m
UO

De regula, are efect negativ (intarzie raspunsul la frecvente inalte)
Se foloseste sub forma de dioda Varicap.

capacitatea de difuzie
Este determinata de surplusul de sarcina obtinut prin difuzie:
Capacitatea totala de difuzie:

Ad®(p.L +n L ) %o
d = q (pnkf;- p n)e kT =CtID (dln PSF)
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Capacitatea de difuzie este proportionala cu curentul direct prin dioda.
Capacitatea de difuzie este mai importanta decat capacitatea de bariera in
conductie directd si este neglijabila la polarizarea inversa a diodei.
Modele simplificate:

- la frecventa joasa:
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- la blocare:
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- la conductie cu tensiuni directe mici
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